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6D 242, 2-GD 242

: ﬂﬂmnhlm-pnﬁ-uﬂung!trunﬂnnr der Bouform D nach TGL 11 811 fir Versttirker-End-
“stufen und als Poare fir Gegentoktstufen im Niederfrequenzgebiet sowie fiir Schalter-
anwendungen bis 48 V.

-} o ' | ER

Masse co. 12 g
Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung t “Ucgg = 50V -
Kollektor-Emitter-Spannung Uegrn = 28V |
Ree = 50 2 ]
Kollektor-Emitter-Spannung =Uges = 50V ]
Emitter-Basis-Spannung -Ugpa =20V
Gesamtverlustleistung Pw = 10W
Kollektorstrom- “le = 30A [
Emitterstrom lew = 36A
Basisstrom =lgy = 06A
Sperrschichttemperatur L = 485°C ; .
Umgebungstemperatur P = —25°C his 465°C
Warmewiderstand Rinse = 4grd/W
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RET GD 242, 2-GD 242

elecironic
Statische Kennwerte Min. Typ Max.
Kollektor-Basis-Reststrom =lesa 35 A 100 A
“Ues = §V
Kollektor-Emitter-Reststrom lees 05mA  25mA
“Ueg = oV
Kaollektor-Emitter-Reststrom legv 0,06 mA 1mA
“Uee = 30V
Uk =Y
Emitter-Basis- Reststrom lego 50 uh 500 pA
“Uea = 20V
Kollektor-Emitter-Séttigungsspannung  -Ueesa 025V 06V
-Ia _ 0.5 A.
-l = 3A
Basis-Emitter-5pannung -Uege 035V 07V
~Uee = BV
-le = 05A
Basis-Emitter-Spannung =Ues 0.75¥ 14V
-Uge ey
e = 2A a
[
Dynomische Kennwarte E
Obergangsfrequenz fr 350 kHz g
“Uer = a6V 34
-le = 01A -
KurzsehluBstromverstérkung haze 18 35 A
=Uee = 2V 28 24 B
=lg - = 2A 45 o0 C
: 68 D
KurzschluBstromverstérkung hase 40
U = 6V
-lc = 01A
hgie-Verhéaltnis hae 20 0.5 !
hﬂ'IE I.;
=Ues =2V
=le = 2 A
-le = D5A
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GD 240...6D 244
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